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Generation VTechnology

UltraLowOn-Resistance

 P-ChannelMOSFET

SOT-23Footprint
Low Profile(<1.1mm)
Available in Tape and Reel
Fast Switching
Lead-Free
RoHS CompliantHalogen-Free

SOT–23 

1. GATE 

2. SOURCE 

3. DRAIN 

Features

IRLML5103

1



��������� �	
� �
�� ���� �
	�� � � ��
�	�	�
�

���
���� ������
��-���*��:���1 �#�����
�(� �+� 999 999 � �������������������;�

Δ���������Δ�� :���1 �#�����
�(����%$��
��<<�*���
 999 �����= 999 �0	
 2�<����*��
����	
���������%�

999 999 �������������������������

999 999 �������!�������������+����

������� ,�
���>���>�� ����
�(� ���� 999 999 � ��������������������;�

(�� )��#�� ������*�� �*
��*� ��!! 999 999 - ��������������������+��

999 999 ���� ��������!�����������

999 999 ��� ��������!���������������������	

,�
��
��-���*��)��#�� �'��1�(� 999 999 ���� ����������

� ,�
��
��-���*��2�/�����'��1�(� 999 999 ��� ���������

?� ��
���,�
��
>��(� 999 +�! ��� �����������

?�� ,�
��
��-���*��
>��(� 999 ���� ���" �
 ��������!�

?�� ,�
��
��������@A6�����AB�
>��(� 999 ��� ��� ������������-���)�(������ �=��


����� �����C������3���%� 999 �� 999 ����������


� 2������%� 999 "�� 999 �����������


������ �����C<<�����3���%� 999 �+ 999 2�������Ω

� )������%� 999 �� 999 2������Ω, -���)�(������

��� ��$�
�
�$�*�
��*� 999 �� 999 ��������


��� C�
$�
�
�$�*�
��*� 999 +� 999 $) ����������

��� 2�/����������<���
�$�*�
��*� 999 �" 999 D������6EF��-���)�(���

mΩ

;�

��

��

����

���� ������
��-���*��'��1�(��
�����


2������ -
�
�*�������
��-���*��C��2����
��*�

����	������������	����	���������������� �������
	���!���������"��#$

���������� �	
� �
�� ���� �
	�� ���������
�	�	�
�
�� 
��
�������-���*��
�����
 6C-)G���3%8��

@:� 3���� �B �>�#��(��
>�
��	 ����� �-���*��
�����
 ��
�(������/����

@:� 3���� �B�� $���H��*
���� �� ��
��� ��� ��)��#�� ����
�(� 999 999 ���� � �������	
�������������������������


�� 2�/�����2�*�/��3���%� 999 �� += �� �������	
�������������
?�� 2�/����� 2�*�/��3
>��(� 999 �� +� �
  �0 
�������0;���

%
����&��������	�������#�������	����	���

�

S

D

G

999 999 ����!

999 999 �!�"

��2�$�
�
�/����
��(I��$�����#� 
>���%�
� �83
�����

%�7��H��*
����
�%$���
�����@�-���<�(�����B

� ����≤� ��������  �0 
�≤ ����0;�������≤� ���
�������������≤����	


������

��������#� 
>�≤ +��;�I� �
3�*3*�� ≤��J�

���-��<�*��%���
� ����)2�!�8��� ���
�≤ ���*�

600

1000

IRLML5103

2



������

��!�
��
�/�!/�
�����
�������
�

������

��!�
��
�����"��
�����
�������
�

����	�

��!�
��
�/�!/�
�����
�������
�

����
�

0	�'���1�,
�����������
�
��&
��'!����/��

0.1

1

10

0.1 1 10

D

DS

A

-I
   

, D
ra

in
-t

o-
S

ou
rc

e 
C

ur
re

nt
 (

A
)

-V     , Drain-to-Source Voltage (V)

 -3.0V

                   VGS�
 TOP         - 15V
                 - 10V
                 - 7.0V
                 - 5.5V
                 - 4.5V
                 - 4.0V
                 - 3.5V
 BOTTOM - 3.0V

 20μs PULSE WIDTH�
 T   = 150°CJ

0.1

1

10

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

T  = 25°C

T  = 150°CJ

J

GS

D

A

-I
   

, 
D

ra
in

-t
o

-S
o

ur
ce

 C
ur

re
nt

 (
A

)

-V     , Gate-to-Source Voltage (V)

 V     = -10V
 20μs PULSE WIDTH�

DS

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

JT   , Junction Temperature (°C)

R
   

  
   

   
,  

D
ra

in
-t

o-
S

ou
rc

e 
O

n 
R

es
is

ta
nc

e
D

S
(o

n)
(N

or
m

al
iz

ed
)

A
 V      = -10V�GS

�I    = -0.60AD

0.1

1

10

0.1 1 10

D

DS

 20μs PULSE WIDTH�
 T   = 25°C A

-I
   

, D
ra

in
-t

o-
S

ou
rc

e 
C

ur
re

nt
 (

A
)

-V     , Drain-to-Source Voltage (V)

J

 -3.0V

                   VGS�
 TOP         - 15V
                 - 10V
                 - 7.0V
                 - 5.5V
                 - 4.5V
                 - 4.0V
                 - 3.5V
 BOTTOM - 3.0V

TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
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Current Regulator
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Min. Max. Min. Max.
A 0.900 1.150 0.035 0.045
A1 0.000 0.100 0.000 0.004
A2 0.900 1.050 0.035 0.041
b 0.300 0.500 0.012 0.020
c 0.080 0.150 0.003 0.006
D 2.800 3.000 0.110 0.118
E 1.200 1.400 0.047 0.055
E1 2.250 2.550 0.089 0.100
e
e1 1.800 2.000 0.071 0.079
L
L1 0.300 0.500 0.012 0.020
θ 0° 8° 0° 8°

0.550 REF. 0.022 REF.

Symbol Dimensions In InchesDimensions In Millimeters

0.950 TYP. 0.037 TYP.

Ordering information

Order code  Package Baseqty Deliverymode

     IRLML5103  SOT-23 3000                      Tape and reel

Marking
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